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2 [ g+ e Generator fuskedi typ G432 mre fabrycm ceecenceeoce
2 D § @ ] i — Gerercwane funkcjes
£ q . : fala prostokatna
g3 T . fala tréjkatna
- fala -imloidllnt
— Wyjscias

= Trzy niezaleine 600 Ohm dla kaidej funkeji, 10 Vpp .
= 50 Ckm £ przeisczaniem funkcji, dodawaniem skZadows}
stalej o dowolnej wartosci i polaryzacji oras
s regulacja posziomm.
— Cxestotliwodés
/ 1az-11mrag=1mupzm1o1mxmwmhn
’ podzakreasache
— Czas narsstania fali prostokgtnej: £ 50 ns
— Zawarto$é harmonicznych fali sinusoidalnej: < 1% /23°c/

— Zasilanie: 110 ¥V lub 220 V %10%, 50 Hz, 15 VA max.
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3.1. Plerwnse wincsenie prayriada do sisci.

Przed wigczeniem prayrsadu do aleci nalezy sprawdsié, do Jlkiego

napiecia zamilajacege jest on przystosowany. Przystosowanie praye

rsqdu do odpowiedniego napigcia odbywa sig przez przelutowanie

poiscsed na iransformatorse sieciowym, zmiang bezpiecznika na

odpowledniy warto$¢ oras odpowiednis odwrécenie tablicski na

" ptycie tylnej prsyrzadu osnaczajacej wariosé napiecia 1 bespioe

czaika, do kidrego aktualnie priyrsad jsst prrystosowany.

‘- Prsy napigciu zasilajacym 110V 110% nalesy stosowaé bezpiscanik

" 0,315A e polgczenia na transformatorse i poloienis tabliocski

" winny byé takie jak na rys.1. Przy nspieciu sasilajgoym 220 V 210%
nalesy stosowaé bezpiecsnik 0,164, & polacsenia na transforme~

. torse 1 polosenie tablicski winay byé takie Jak na rys.2.

2ys. 1.

{

\

s

Generator Punkeli typ G432 produkcedli "MERATROEIK® jest precysys
nya érédZem napied w postaci fali: prostokatnej, tréjkatnej i
sinuacidalnej, przestrajanym w szerokia zakresie csgstotliwofci.
Przyrzad przeznaczony jest dla szerokiego kregn uiytkownikéw
Jod pracowni navkowych % konstrukcyjnych poczawsziy a na labore~
toriach szkoluych skorizzywesy/ jako umiwersalne £rédZo sygnaldw.



‘fa.Dune technicans. ‘

-« Generowane pﬂ.bicd.s'
. fala prestokgina
- fala tréjkatna

fala simusoidaina .
= Zskres csgstotliwodod 1 B - 1,1 Eis v;admhsmh

" x - 1Bz = 1188
z10 ~ 10Hs -  110Hs
x100 « 100H8 = %,1kEs
zik -  1kHs - 1ikEs
10k . = 10kHs = 110kHs
X100k~ 100kHS . =

= Wyjdein eyguazbwr - ' :
1/ Fala mﬂek;tna"b fala trﬁhhn ‘\d rm Mm.\,
jox TS TY Rozysé ‘-w:uuusomwmnp..

eia wyldelowegos ekokowo 31, 0,1 1 X001 epes pRyanis

. pruynejmnied 26 45, Sivoows sheds mapiecis wWyibciowess
_mzmwm&+k mmm—

d sidadows] sxienned aspiecia wyidodowego.

mmﬁmu-ﬁqusw
pray otwertyu wyjdcin - Wn.gmmxm-z.sm

2/ ¥els prostokqinali. Resystemejs wyjsciows 600 Ohm.
Bapleote wyjdciows pryy ctwertym wyjdcin ~ 10 Veps
e obcigteniu 600 Ghm - S Vpp, bes skiadowsd stadej.

3/ Pala tréjkatan .. Rezyotemsda wyjéodowa 6006 Cha.:
Bapiocie wyjfolowe ey otweripn wyddoiu — YO Vyp,

Ba ebclqtentm 600 Ohn - 5 Upp, bes okledowed steded. - .
" 4/ Pale simasoidalna”\s. Bezystanojs wyjfciows 600 Obm.

Hapicole wyjdciowe przy otwartym wyjdcin - 10 Vpp,
" ma obcigieniu 600 Olm -~ 5 Vpp, bes skladowej stadej.
=~ DokXadnodé gagstotliwodeds .
2 3% waksymalnej csestotlimedod W
= Stebilnodé oxgstotliwofeds .
krétkookresowes 0,25%/15 min.
d2ugookresowa : 0,5 %/8 gods.

= Biraymotria pékakreséw: <2 %

PRV

« Sta2obé nepiesia wyifciowege w fushnji esqetotiivedod

fala prostokginas <3 3 BN
fals trdjkgtnn 1 sdswecddnlians 55 %

ww-m&wnm
na oagetotiiwcdeinch 20 s - 26 Wi
<umt_.-zs'ch"e :
<28 peny b, = 5% - 49"
aa esestotliwodcd 1 Nile
‘nmz_‘.m-‘a‘e{

) <108 puy o, = 5% - 40" )
~ Csae rbamic i opadamia Pl presicketuejt
‘ <50 ns : o
- Pmgeveiawe chesaeuda S
‘ podescs ponay ; 'ﬂi-m'
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et - 2
'umﬁmmmvt@* @ Przyciskowy wykgcznlk siz.icwy. Pozyeja weidnigta odpowia
~-—-..-....._--.n....-......pd".--...-_.. - - - saliacsemiu & pozycja wyciscigia wylaczeniu naplecia sasil
Ozzia~ r ._-' © 7 amcego
'um. Eazws o 'SR B ¢ Producent § Uwagl . G RCEED.
L...._L--_-.-..L-........_-.—-----&--—---l--—- @ Optyciny wakafnik zalaczenia prryrzada do sieci.
R B Regysior WP-0,25-510-5% " QIIG W2gczenie prsyrzadu sygoslizowane jest Swieceniem wakafni’
B2 Resyator m—0.25-330-—5r: i ouIG @ 6-cio posycyiny przyciskowy przelacznik podzakreséw
: Bezystor m-0,25-510-5:vf OUIG : " ezgstotliwosSei generowanych przez przyrsad. Wiacseniw
B4 Resystor MEP-0,25-330-5: ' CHIG - ) " odpowiedniego podzakrssu odpowisda pozycja weisnleta
" B5 "7, Resystor M2-0,25-1,1k-5% oMIG { srEyed vim.
o a6 Bexystor um-'o.zs-s.n-s < B . d : @: Pokrgtlo prymnej regulacji czestotlivodci. Wartosé uste~
RrT Resystor MET-0,25-110-5% RIIG ° wicna iym-pokretlen przemnoiona przez mnolnik wizczamesgo
BB Estystor HLP=0,25-110-5% ouTe . : podzakresu czgstotliwosci odpowlada czgstotliwoici gene-
]9 Rasystor MEP=0, 254, Tic~5% OMIG ’ rowansj przes prazyrrad.
R0 Resystor MEF-0,25-15K~5% ouze (5) Pouiarowy sacisk uziemiajacy. Stusy do poZaczenia masy
R ; przyrzadu 3 masg cibicrnika sygnaliu 3 generatora funkeji
.7 BRIt Reayster MET0,25-4, TE~57% oure .G 432, -
o 3,1:_’ Sezystor } MLT-0,25-68-5% oute @ Wyjscie napi¢oia w postaci fali prosiockqinaj. Resystancis
. .R13 Rezystor OWZ~0, 125=10-5% ouIe wyjéciows 600 Obn.
[ B14  Resystor! 0WZ~0, 125=10-5% 0UTG ' '
CB15 Resystor.  MEE-0,25-68-5% e - @ ?yj.;:io na::;eia ¥ sostaci fall tréjigtne]. Besyetancie
i . ; ) ) .- wyldciowa Ghm.
31 Rezystor . MET~0,25-620~5% oMI6 ¥WyjScis napiecia w postaci fali sinusoidalnej. Ru:-tm:
... BYT7 Razystor RMG-0,25-2k-0, 5% oMIG wyjdciowa 600 Ohm.
..’313 Bezystor - HI.T—O,ZE-SGO-:s?j oMIe @ 3-pozycyiny przyeiskowy przelacznik funkeji naplecia na
. RIS Rezystor ] ﬂT-°-25~680-5: OMIG wyjéciu 50 Ohm. Weidniecie odpowiedniego przycisiu daje
R2¢ Bezystor . MET~0,25-470-5% i OMIG . na wyjsciu 50 Ohm mastgpujace funkcje:
o ‘ i) - fala prostokatna ‘L
B2 Rezystor  MET0,25-680-5% Qe - fala tréjkatna A
. B22  Rezystar WIP-0,25-3k~5% ' oMIG - fala sinusoidaina
".B23  Rezystor. BMG~0,25~9.09k~1% ae . !
B24 Bezzstor m—0:25-750-9:% ’, ouIG Pokregtlo piynnej regulacji skindowe] stalej naplecia na
R25 Rezystor MET~0,25-330-55 &6 wyjsciu 50 Chme. FoloZenie Srodiiowe pokrgtla odpowiada
; serowe] sktadowe] staXej. Polozenie w prawo od Srodkcwego
R26 Resystor MEP-0,25-1, 1k-5%, cdpowlada skladowej stalej o polaryzacjl dodainiel, a
. R27 Rezystor : HLT-O,25-5.1K.'55> w lewo ujemnej. Skrujne polozvnia odpowiadaja wartosed
"+ Res Rezystor m.o,zs_g%%%g . skladowsj staXej o odpowledviej polaryzacji réwned
" R29 Rezystor- MEP-0,25~22k~5% amplitudzie /polowis wartoful migdsyszozytows)/ skladowed

“"R30  Reszystor MEDP-0,25-680-5% " smionne) napigcis wyjsciowego.

N
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@ Pokrot2o plwnm;i regulacji napigela wyjsciowego.
. Prawe skrajne poloienie pokrgtis odpowiada napleéiu
wyjéciowesm skisdows) gmience) 5 VPp na wyjscim -

niecbcissonym 4:2,5 Vpp na wyjsciu obeiazonym resystancia
50 Ohm oras ekXwiowej stalej napigeia ustawione) odpowie-

dnio pokrgtlem 10 . Pokretio reguluje réwnccsednie

sk2adowa stalq i zmienng napig¢oia wyjsciowego. hb-

. regulacji wynosi prrynajmniej 26 ltl.

' @ 3-pozycy)ny prayciskowy przelsgcznik podnk:nn nq;i,eu
wyjsciowego. Poxycja wycisnigta 'u;stkich prayciskée.

odpowiada serowemu napieciu rpa wyjsciu 50 Ohm.
Poxycja weisnigta odpowiedniego prsycisin odpowiada

i wigczeniu odpowiedniego podsakresu. Wartosé napigeia

ustawionego pokretiem 11 przemmosoma przes mmodnik
podzakresu daje warioié napigeia 'niciomgn.
Prasiacznix wplywa jednakowo na wartosé amm}
smiennej 1 stale] naplgcia w:uéc:lmso-

@ ¥Wyjicie 50 Obma: ‘

"" 3.3. Dolaczanie obolgtes.

‘Genersior G432 moie pracowad s wezysikimi ‘esterems ',jieun:l

‘obciatonymi réwncczesnie.
Wazystkie wyjscia eq odporne na zwarzie 4? masy.

pogorszenien J.go pgmctr&'
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DoZgczanie do zaciskéw, wyjsclowych jakichkolwiek napigé sewng-
trznych, grozi uszkodsuﬂ-el preyrzadu a ' wlepsm up.dkn

5.2.5. Ealibracja csestotliwosel.

®/ Do wyjscia "SO Ohm" dolaczyé falcmiers liesgey.

b/ Przezacznikiem funkeji podad na wyjdcie fale prostokatmg. -

¢/ Pokrotlem amplituda i preeizcanikies dzielanika mapigoia
wyjéciowego dobraé wymagany praes fumia-l anplitnde
napigcim.

4/ Wlaezyé podsakres x100. .

e/ Paokrgtlo p2ynnej regulacji csestotlimoded ustawié w prewys
skrajrym poloisniu /cdpowisdajgcym gemerscii maksymalsej
esgstotliwodel/.

2/ Krecac RV3ustawié cxestotliwodé 1,158 kBs 2 0,5%

g/ Krgcac pokrgtlem piynnej regulscii csestotliwosci wstawid

“esgstotliwodé 1,1 kis X 0,2 %, )

b/ Ustawié & ¢ czgstotlivosel tak, by wekasywana byla
dsiatka *11%,

4/ Ustawic pokrgtio piynmej regulacii csestotliwodcl tek,
by wekazywane byla dsialka "iT.

3/ Krecac RV2 ustawié osestotliwodé ma wartods 100 Hs 2 3%

&/ Powtlérzyé esynmodci e/ - j/ dwakrotnie.

1/ Poiretlo plynne] regulacil csestotliwodcd ustawié me
dsialke *11%, ’

T/ W2aczyé podzakres "x10x®. Krecac C15 ustawl § ezntotun“
genercmang na wartosé 110 ks X 0,5 %.

n/ Wigezyé rodzakres »r100k%, Erecge C17 ustawié ecsgstotliwesd
genorowang na wartosd 1,1 Mis £ 0,5 %
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r 5.2.3. Koapensacja suian smplitudy £sli tréjkgtne] Ba naj-
- wykszych osestotliwoscisch,

o a/ Do wylécia */\/ 600 Ohm*® dolgcsy¢ POPrses skompensowany :

soudg BRC 1310 oscyloskop. ;
b/ W2aesyé kolejno podsakresy: x100, xmt i x100k.

' o/ Krecas piymns regulacjsg czgstotliwodef wierzyé maplgote
wyjéciowe. Regulnjae C7 doprowadszié napigeis oa podsakre-
sach x10k { x100k do wartosci jak Bs ‘podzakr@aio x100
riesalednie od gunercwane} eseata!uwéci.

" 5,2.4. Kompensacjs snieksstelces nieliniowych i liniowych
fali sizusoldalnel.

T af Do wyisela *\s €00 Chu® dozguye wiernik sawartoded

harmonlesnych.
b/ ¥iacsyé podsakres "x100" i vseiawié csestotliwosé 1 kHs.
¢/ Regulujse RV9 doprowadsié nspiecie wyjéciows do wartodei
aicimalned.
4/ Regulujac BVT L RV8 deprowadzié zawartodéé barmoniczayeh
‘v do wartedol winimalnej.
. Twagu!l Regulscia EVT 1 RVB wplywsz ne amplitude £ali sinusoidai-
* s}, ¢o pray odcsycia zawaricdcl harmoricanych podezas
- regulacii moie byé mylace.
. 8/ Do wyifcie 9N\ 600 Ohm® dolgczyé poprses akospensowany
. songy RC 1:10 oseyloskop.

£/ Eegul *lho RV9 doprowadsié napigcia wyjéciow: do nrtoici
10 vpp % 5%,

&/ Wisczyé kolejmo podzakresy x100, x10k i X100k,

b/ Ergeac prynng regulacia czgstotliwodel od ainimum do
zaksimum, mierzyé mapigeie wyjsciowe w funkcji czestotli-
wosci.,

h@lluhc C20 doprowadzié napigcia na podsakl'.saeh x10k 1 x100k
“'do wartodcl jak na podsakresis x100 ninzalabu- od generowanej
eseutotnwoéci. :

s

1

.
Zasadg dzisieuia generatora funkeli ilustruje schemat blokowy
prredotawiony na Trys.4.

| Czestotliwodd P i -1

Podzakren o
xl eee 100k

wzmc%acz )

SINUSOIDY

Rys. 4.
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Fals ppmnm priy2otona jest ns n:‘cn integrators.

PSikatna £ vyjdoia integratora praes B2 oras fala prosto—

mtu.,, wyjécia przersutnika Schmitt ‘a prses R1 prayzodons sy

na nj&axo /+/ przersutnika. Zmiany Stamu ma wyjécit prsersutnika

%Ja w chwili, gdy napigoie na jego wejdoin przechodsi przesz

ewai R, = Ry smiana staru nastepuje w momencie sréwna-

aia lfﬁuhilongo napigeia fali tréjkatnej z ustalonym nepieciem

ua w,;ﬂun przerzutnika /lecs o zraka przeciwnya/. Napigeie na

[ ‘przerzuinika mois przyjsowaé dwa posicmy +5V 4 <5V,

$¢ przebisgi beda generowsne migdzy tymi pozicmami.
CrestUtliwosé generacii jest okresilona prses wartosé pojemmodci €

w:ﬁ&nnej przeiscsnikiem podzakreséw oras przesz anputndg fali

Montne,, preytotone) do wejfocin integrators poovrzez rezystor K.

Gfptotli\w ¢ ioat wprost proporcjonalma do tei amplitudy.
Piymng roguiacie :sestotiiwodel rrsaprowedse sip przes podsial
‘potencjorssen napiecis feld prostckatne}, podavansge ne wejscie
. integratars,

- Pale sinuzoidalna otrsm Jest prses odksztalcenie mielinicwe

. “fali tréjkatnej. Pala sinusoidalna po uformowaniu zostaje wsmo-

. eniera 7e wzmacniacsu sinzusoidy do idemtycsnego posiosu Jek dwa
" pozactnie prasblegl.

2 wyjsé przerzutuika Schaitt’s, Lntegraton oras wimecniacsa
sinusoidy poprses rezystory o wartosci 600 Ohm napigcia doprowa~
dsone sg do niezaleinych wyj4é o reazystameji 600 Ohm.
Réwnocsesnie napiecia ts podane g aa praelacznik funkcji.
. ¥ybrane przelacsnikiem rapigcis podswane Jest na potencicometr
regulacii posiomu. _

Do wybranego mapig¢cia dodawane Jsst naplecis stale o wartofei
ustariane] potencjometrem regulacji skiadowej Bintej.

Dalej napigcie o podawane jest na wejécie wtéraika o rezystancji
wyléciowe) 50 Ohm. Na wyjéciu wtérniks snajduje sie przelsczany
dsielzik napigcia wyjsciowego x1, x0,%, x0,01 zschownjacy nieza-
leinie od podsialu stm wartoéé resystancji wyjdoiowe rdwng
50 O, -

(
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5.1, Eaprawy.
¥ priypedky stwiordceria usziodsemis prsyrzadu palesy w opareim
o opias zasady dzialarca saWRrir w P.4 orms W opareinm ¢ schewat
1deowy i zawarte na riz Imforuscje, ustalid prsyesyny usskodse~-

- nia oras usungé ja i wynikle = togo skutki. Po naprawie prsyrsad

naleiy poddad komtroll i jeieli ckaée siy %0 konieczum dokomad °
strojenia i kalibracji. - :
Uwaga! po 3dj¢ciu caiom prayrradw stajy si¢ dostepme osghodl
znajdujace ei¢ pok napleciem niedesplecsnym dla tysia,
dlatego naprawy sogq prseprowsdsac wylgeznie odpowie-

dnio przygotowvans osody.

5.2, Stiojenie 1 kaiibraciz.

5.2.7. Ustawienis nupled sasilajacych +12¥ 4 -12¥
2/ reguinise RV12 ustswié w pe “+129° naplecie +127 $0,05 ¥
b/ regulujac HV13 ustewid w p. "~12V" mepiecie 12V 20,05 ¥

5.2.2. Ustawiemie symetrii péiokreséw genarowsnych puuodw

&/ do wyjscia "TLI600 Onm™ dolsesyé osoyloeiop, .

b/ wigczyé podrakree csestotliwodel *x100%,

o/ polreilam piynne! regulacii osgstoilivodel ustewié

maksynalng crgstotliwosis,

4/ regaiujac EVS dopecamdsié do rdwnodci piickresde.

Uwaga! Podeczas pomiaen malesy wyelimircwad bisd mieliniowcdod
podatawy csasu oxas suieksstaXcania aseliniown lampy
sanyloskopu. lokma iago dokomaé przes pomiar posssco=
giinyeh pélokvesdw na tym samya odcinkm lampy cecyle-
skopowe) ber manipulacji elementami przesuwu I 1 Yo
Zmiang siersonege pSlokresu moina prseprowedsié tylke
wrzy pomocy elemantéw synchronizacjli w oscyloskopie.
Zelece 3i@ rorzystanie $ synchroniszecii zewagtrzael.

o/ reguiniac FV4 doprowadsid naple¢cie genercwanego prsediegs

do smrtoded 10 ¥pp T 3%,
2/ pokreiiom piyonel regulmcji cs¢stotiiwodol wstamtid
osgototlivesdd winimulng, .
&/ rTeguiniae EV( doprowadsié 4o rémmofei pélckresdw,
i powtdarsyé cuyunoded: of, 4/, o/, £/, g/ dwukrotmis.
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§ Ogna- |
.3 csenie }

- am e e e e e

36
37
38
39
740

41
42

n
b2
D3
4
b5

o7

- D10

D11
B2
- D3
Di4
D15

. D16
Yop1T
D18
D19
D20

Hazws

Tranzystoxr
Tranzysior
Tranzystor
Tranzystor
Zranzystor

Tranzystor
Trangystor

Dicda
Dicda
Dioda
Dioda
Dioda

Dioda
Dioda
Dioda
Dioda
Dicda -

Dioda
Diods
Dloda
Dioda
Dloda

- N G G W G Gk m wm S L OB ee e e W as Gn em e

BCP 107 A
BCP 107 A
BCP 107 A
BCP 177 A
BD 136

BCP 177 &

TyYp

BCP 17T A

BAY? 95
BAYP 95
BAP 717
BAF 77
BAF T17

BAP T17
BAYP 35
BAYF? 95
BAYP 95
BAYP 35

BAYP 95
BAYP 95
BAYP 95
BAYP 95
BAYP 95

BAYP 95
BAYP 95
BAYP 95
BAYP 95
BAYP 95

1
| Producent , Uwagt

cEx
CEMI
czd
CEII
PHILIPS

cRMI
CEMI

CEMX
CEXI
CEAT
CEI
CEAX

CEI
cma
CENI
CEMX
CEMT

CEX
cnd
CEI
CEMT
CEI

cEI
CEIX
CEI
CBAI
cug

—
-~

ESN

17

§ Ozna~- ¢
) czenie,

Hazwa

2y

! producent :U!

- - s S S e e A% M e Gk W e e e W e YR W e W we A e W

R31
- B32
B33
R34
B35

R36
R?
R38
R39
R40

R41
R42
R43
R44
R45

R46
R4T
R48
R49
RS0

R51
R52
R53
R54
R55

RS6
R37
R58
R59
R6O

Rezysior
Rezystor
Rezystor
Rezystor
Rezystor

Rezystor
Rezystor
Rezystor
Rezystor
Rezystor

Rozystor

Reuystor

Rezystor
Rezystor
Rezyator

Rezystor
Rezystor
Rezystor
Rezystor
Rezystor

Rezystor
Rezystor
Rezystor
Rezystor
Rezystor

Rezystor
Rezystor
Rezystor
Rezystor
Rezystor

MIT-0,25-4,Tk-5%
MiT-0,25-15k-5%
MLT-0,25~4,Tk-5%
MIT-0,25-68-5%
0WZ-0, 125-10-5%

092-0, 125~10=5%
WHP~0,25-68-5%
MIT~0,25-620~5%
B¥G-0, 25~2k~0, 5%
MZD~0, 25-820-5%

BuFe0,25~200-5%
¥EP-0,25~11k-5%
TT~0,25-2,4k~5%
MLT-0,25-6,2k-5%
MED-0,25-2,2k-5%

MED~0,25-T50-5%
MEP.0,25~11k=5%
¥E1-0,25-2,45-5%
HL'-0,25-6,2k=5%
MIT-~0,25-2,2k~5%

MET-0,25-750-5%
MET-0,25-39-5%
MED-0, 25~30=5%
MET-D, 25=4T~5%
BEPC, 25-82-5/4

MEP-0,25-33-5%

MET-(y 25-100-5%
MET-0, 25-120-55%
MED-0,25-330-5%
MLT-0, 25-470=-5%

OMIG
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| R61 Remyster  MEE-0,25-1k-5% ara % frassystor B2 107 4 cmax

262 Resyster PO, 25-2k~5% oxe | . ” Tranzystor BCP 10T &4 cBn

R53  Resyster WT-0,25-39-5% ONIG - (. { 2 Prapzystor  BCP 1T7T A cmx

R&4 Rexystor MIr-0,25-30-5% oG ‘ o franzystor BCP 107 & CEMI

- R3S Resystor W22-0,25-47-5% oEIS "0 Transystor BCP 107 4 0 ¥ 4

B66  Resystor . ME?-0,25-82-5% [ 3 ¥11  Transystor  BCP 17T A CEMY

. R6T Resyster 1-0,25-33-5% - oIg "2 Trancystor BCP 107 & CEMY
© R68 Resystor = KiF-0,25-100-5% oMIg "3 Trangystor BCP 107 2 CEMT

R69  Resyetor ¥I2-0,25-750-5% aue 714  Tranzystor  BCP 177 & CRiT

RTO Resystor a-0,25-330-5% I 5 Pransystor BCP 107 & CRX

BTt Heayster  EITe0,Z5-1,1k-5% oure 16 Tramsyster  CP ITT.A cEax

© RT2  'Reaystor HEP-0,25-2k=-5% - xie w7 Transyster 2CP 10T A 5.4
TOVRT Rasystor HLP-0,25-680-5% . oae - m8 Tramzyster BCP 10% 4 CE

[ RT4 Resystor Wif-0,25-4, Tk~5% oaIe - - 719 Transystor BCP 177 & cmI
L RTS Resyater M2P-0, 25-15k~5% - oHIS 20  Tramsyster 3P 1TT & - 2 4

RT6  Resystox WET~0, 254, Tk=5% I8 21 %raasyster  BOP ITT A omex

RT7T  Resysior X220, 25-120-5% oaIg 22 Tramzyster BCP WOT A CERT

RT78 Resystor OWZ-0,125~10-5% . e 23 Trussystor BCP 107 A - . CEMT

B79  Besystor OW3-0, 125-10-5% B = ( { - B4 traanzyeter  MCP 107 4 camI

BSO  Bauystor = MET-0,25-120-5%. - axe v T2, Frensyster WP 197 4 o

B8t Resystor .  MIP-D,25-3k-5% oate 226  Tvansyster  BC? 10T 4 omx

B2  Resyster ¥EL-0,25-4T70-5% B < TR i 27 Trinsyster | BCP 107 A (2.1

B83 ' Resystor ME2-0,25-470-5% - e 28  Tramcystar BCP ITT A - CINI

R84  Resystor MLT~0,25-470-5% . oxxe : 7?8 - Tranmsystor BCP 1TT 4 - .y OB

<RB5  Pesyster .~ MIZ-0,25-470-5% onie 230  Tramzystor BCP 187 A I

BBS  Recystor  Hi8-0,25-2k-5% . ame : ¥31  Teensystor  BC 211 KL.10 omx

R87  Resyster M2P-0,25-68-5% - oMIG : 32 frunzyster  BC 313 K1.10 CEaI

B88  Resystor MEP-0,25-2,2k-5% , e 733 Tranzystor  BCP 177 i CENE’

RB9  Resystor MEP~0,25-33=5% oMIG . 734  Tranzystor  BCP 107 A CEI

RO Rexystor K2E-0,25~2,2%-5% . omxe 35 . Tramsyeser B 135 PHILIPS
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c21
caz.
.c23
oz
c25

c26

c29
c30

€31

gz
€33

sy

™

Nzzwe

Kondensator

Kendensatior

.- Kondensatoxr

Kondensator

Kondensator
Kondensator
Xondsnsator
Kondensator

Kondensator
Hondensator

Zondensator

Kondensstor

Kondensator

Tranzystor
Tranzystor °
Tranzystor
Tranzystor
Trenzystor

Typ

EFPL-IIE~6~r~2,2nF
/-20+50/~655

EPPL~-IIP-12112~r=-4TnF
/-20+50/-658

EFPL~IIP~12212~-r=4TnP
/~20+50/-668

KED-02/?/typ I1 - 1000uP
40V-664

MESE-012-0,047nF 103100V

04/U-typ II - 4TuP-25V

EKFPL-IIF-12212-7~-4TnP
. /~20450/-668

KED~02/7=typ II-1000uP
40V-664

MESE-012-0,04TnF 210:5=100V
04/0-typ IX-4TuF/25V

KPRL-IIP-12Y12-x~4TnP
/-20+50/-668

KPPP-Y~16~5000pF-250V
KFPP=Y~16=5000pF~-2507

BCP 10T A
BCP 107 &
BCP 177 A
BCP 177A
BCP 177 A

i
t Producent ; Uwagl

CERAD
CERAD
CERAD
EL¥A

. MIFLEX

ELWA

CERAD

BL¥A

MIPLEX
ELWA

CERAD

CERAD
CERAD

CEMI
CEMT
CEMI
CEaI
CEMI

o Y R e @R R S EE e W WS WR P U T M A W A e e S D W WS e .
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4 Producent
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R96
RST
R98
R99
R100

R101
R102
R103
RB104
R105

R106
R107
R108
R109
R110

Ri11
B112
R113
R114
R115

R116
R117
R118
R119
R120

Rezystor

Rezystor

Rezystor
Rezyator
Hezystor

Bezyator
Rezyastor
Rezystor
Rezystor
Rezyator

Rex;::tor
Rezystor
Rezyster
Rezystor
Rezyator

Rezystor
Eezystor
Rezystor
Rezystor
Rasystor

Rezystor
Reszystor
Rezystor
Rezystox
Rezyator

Rezystor
Rezystor
Rezystor
Regystor
Rezystox

MED-0,25-33-5%
Q¥Z-0,125-10~5%
OWZ~0, 125-10~5%
Ni1T-0,25-39~5%
MEP-0,25-470-5%

SEP-0,25-62-5%

MET-0, 254 70-5%
MET+0,25-56-5%
MED~0,25-1, 5k=5%
METP=0,25-1,3k~5%

| MER-0, 5-2k-5%

ET-0,25-1,5%=5%
OWZ~1=10=5%
HET-0,25-430-5%
WiE-0,25-2,2k~5%

HWIR-0,25+1, 5k~5%
MED-0,25-T50-5%

. H1P-0,25~1k-5%

WP-0,25-2k~5%

WER-0,25-1,6K-5%

WIE-D, 5-2Xx-5%
MET-0,25-1,3k-5%
MI-0,25-1,5k~5%
MEP-0, 25~1, 5X~5%
EZP-0,25-430-5%

OFZ-1¥-10-1%
MET=0,25=1,5k~5%
MED-0,25-2,2k~5%
¥IP-0,25-750-5%
¥ID-0,25-1,6x~5%



v

20

= IR BT TR Py ey
‘R121 Rezystor MZD-0,25-1k~5% oMIG

R123 ‘Resystor. M2P-0,25-620-5% wIg -

R124 Rezystor MZP-0,25-200-5% MIe

RVt Potenojometr  SP 1.2-1k~20#-A-1¥-20-P3 TELPOD -

Rv2 ‘Potanojomety  PKd~410-100-4 TELPOD

RV3 Potencjometr - PD=304-2,5k-i TELPOD

RV4 Potencjometr PD=304~1k-A TELPOD

RVS Potencjometr  PDw.304-500-4 TELPOD

RY6 - Potencjometr  PD-304-10k-A TELPOD-

RV] -~ Potencjometx  PD-304-2,5k-A TELPOD

RY8 . Potencjometr PDe304-2,5k-A TELPOD

’R’W Potencjometr = PD-304-2,5k-4 TELPOD

RV10 . Potencjometr PA-102-2,2k-A-1W-20-P3 TELPOD

A (R l’btmjonetr sp 1,ﬁ-1k—205‘-A—l1W-20-P3 TELPOD

RVi2 Potencjometr  PD-3C4~1ked TELPOD

TELPOD

RV13 -

* Potencjometr

PD-304~1x-4

(.
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ct
ca2
e3
c4
c5

cé

813

cs
c10

c11
" c12
c13
ci4
c15

cié
T C17
c18

c1s

Kondenssior
Kondensator

Kondensstor

Kopdenpator MEKSE-012-2,2sF 11%-100¥

Koodensator
Kezdensator
Kendenaator

- KFPL=IIr=~12x12~r-4 TaP
/=20+50/-568

Kondensator -

EPPL-TIP~] 2x12~Pd
/-20+50/.

KFPL-IIP-12212-14TnP
: /-20+50/~668

ECPL~IB~ET50~12~2=33 pF
~5%=25V=455

KFPL-TIE-6-r-2, 200 /-20+50/
-655

KCRL=IB-ET50=12w0~330p0
~5%-257-453

R a o o

FCP-RTS0-10-d~6 /25pP-100¥
KFPL-1TP=12312-0k
; /-204501-225

EXSR-012-2, 207 215-1007
ESP~017-22nP 0,05%-1007
KP-017-2,2aP 151007
KS0=1-250V~A=200pP~0 .
FCP-¥T50=10-4-8/30pF-1007

BRRn REERE RECEE

KCR~-ID-B4T-3x6-10pF 15%-267 CERAD .
PCP-NTS0=10-d~4/1DpP-100¥  CERAD
KPPL-IIP-12312-r=4 Tol/ CERAD
/~20450/-668
EFPL-IIF-12212-rd Tl + CERAD
/=20450/-668
CP-BT50~10-4-3/10p2-100¥ - CERAD -
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D21 ° Dioda | BAY® 35 B
D22 . Dicds BAY? 35 cEMI
D23  Dpioda BAP 717 . CEMX
D24: piodas BAP 717 ’ cBx
D25 Dioda RYP 401~100 CEMX
D26  Dleds BYP 407100 - . cRa
p27 Dioda . BYP 401-100 CcRII .
D26 Dioda BYP 401100 S cRa '
P29  Dioda © PEP 611 C5VE . cBMx
P30 - Diods . BEP 611 CSV6 : CEMI .
. D31 Diaeds . BEP 61% C5VE - c
D32 Dieda "BEP £1% C5VE CEIT
D33 - Dicds ‘BA? MT ’ BT
D34, Dioda CBAP T cEex

81 faréeca | %5,5 127 0,054 HELIOS




Twagt: -
1. Potencjometr selekcjonowany na nastepujgqce parsmetry:

&/ w ramach kgta obrotu /podanego na skali cx¢stotliwosed
preyraqdu pod gatks/ 3 tolerancjy + 3° nestepuje smiana
podzietu napiqeia przyZosonego do potencjometru od 0,05

. do0 0,95, . ( ¢
‘ b/ bded liniowodei potencjometre w ramach tego kata jest nie
wigkszy nis 1%.
- o/ samiast podswanis wartoici kgta mose byd sastosowany naste-
pujaocy kod kolorowy:
188% - pomaraiosowy .
194° - brasowy -
200° -~ ossrwony
206° - disty
212% . aérey
2% ~ wieluny
224°% - ntevisski
2, Wykonsnie niekatalogowe.
3. Transystory selexojonovwane na ::?.13
Byyms 1
215740
w nastepujgoych warunkach praoys

14+ 0,1

-

Ugg $ 5V Iom5mA ¢




Ustawienie pXytki

£ ukXadem T43 na
ptytce drukowane]
0-30-3463

PR

zl‘#ﬁpcuu
Zakiagy
Elektronicsne]
Aparatury
Pomiarowe}
"MERATRONIK™

. OPIS TECHNICZNY

Generator fumksji

7yp G - 432
XARTA MODYPIXACJIY

0F - 286
modyfikacin 1

20,01.76r

Generator funkeJi G-432 nr LadryCSAY ccceccscecccs

Karta modyfikacji dostarczana Jest jako uzupelnienie

opisu technicznego wras s przyrsqdci w ktérya dokonano
saian. Informacje podane w karcie modyfikacji usuwajy
i sastepulg informaeje podane w opisie technicsnym.




0T - 286 modyfikacja 1

Niniejsza .u;forncjn sawiera smiany jakie sostaly wprowadsome

w Generatorse funkcji G-432,

Wprowadsono ponifsze smiany:

‘1. Zastgpiono trancystory wzmacniacsa réinicowego iategratora
uk2adem scalonys.

2. 0dblokowano kondensatorami basy transystoréw w ukladsie
Xsstaltowania sinuseidy.

fprowadzone modyfikacje nie zmieniajq preesnacsenia, danyeh

technicsanych, obslugi i opisu dsiaslania prsyrssdu.

Raprawy, strojenie i kalibracle

cwigzkn 3 modyfikacjq zmieniono speséd strejeaia w pumkeis
5.2,2, Ustawienie symetrii pélokreséw generowanyeh przebiegéw
g/ regulujsc Rv 14 doprowadsié do réwnofci pélekreséw.

Rezystory:

R25 zamieniono ns rezystor ML - 0,25 - 390 - 5%
R26 zamieniono na rezystor MIT - 0,25 - 1 k - 5%
Ry14 wprowadzone potencjometr PD 303 - 470 = A

Kondensatory:
C34 wprowadgono kondensator KFPf « IIEw6-r=1000pP~/=20+50/=-25V
035 wprowadzono kondensator KFPf - IIE~6-r-1000pF-/-20+50/-25Y

Trmystorj: ot

79 usunigto

£10 usunieto

T43 wprowadzoro ukad scalony UL 1111

0r - 285 . modyfikacia 1

Schematy ideowe

modyfikacje w ukladzie

generaters
j- 25
Thx so9x 1%
T4? T2o modyfikacje w ukladsi
cis
) e:: 4n - ksstaltewenia sinusei
Rysumek piytki
drukowase .\ ,
| ET
‘ !ns
' H

plytka s ukladem .
scalonym T43

1 potencjometrem Rvi4

R i
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